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電子温度勾配(ETG)を形成・制御1) することで観測され
るETGモード2) とドリフト波モードに対する垂直電場
（Er)によるE×Bシアの効果を基礎実験的に調べる. 

• ETG強度が弱い場合と強い場合で, ETGモードとドリ
フト波モードに対するErの効果が異なっていることが

分かった. 
• ETG強度が弱い場合, 大きいEr （＞1.0 V/cm）によっ

てETGモードとドリフト波モードが抑制されることを明
らかにした. 
• ETG強度が強い場合, 大きいErによる抑制とともに, 

Erが小さくても, Erが負の場合には, ETGモードとド
リフト波モードとの非線形結合が助長され, エネル
ギーが移送されることで, ETGモード強度が減少す

る新たなETGモードの抑制機構を明らかにした. 

実験目的 

実験結果 

強いETGの場合 

 (Te ≃ 2.4 eV/cm) 
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

2

4

6

-2 -1 0 1 2
0

4

8

12

b
2
 (

f1
, 
f2

)

f ~ 7 kHz

f ~ 0.4 MHz
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